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太陽電池で有名なペロブスカイトが，放射線検出器とし
ても有望らしい。でも，どんな仕組みで？何が良いの？
他の半導体では駄目？そんな疑問を解消するとともに，
課題を共有し，新たな研究が生まれることを期待して，
本シンポジウムでは，国内外の研究者に，様々な半導体
放射線検出器の最新の研究を紹介していただきます。
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